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Название топологии интегральной микросхемы:
Монолитная интегральная схема CMOS широкополосного буферного усилителя диапазона частот
1-5 ГГц

Реферат:
ИМС представляет собой SiGe монолитную интегральную схему, выполненную на основе 0,25
мкмSiGeBiCMOSтехнологии.ФункциональноИМСявляется сверхширокополоснымбуферным
усилителем (БУ) с полосой рабочих частот 1-5 ГГц. БУ содержит два усилительных каскада,
дроссели питания и разделительные конденсаторыразмещенына кристалле.ИМСпредназначена
для использования в составе приемопередающих СВЧмодулей. Размеры кристалла 1,8x1,0 мм2.
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